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Übersicht

• Aufbau und Funktionsweise
    -MOSFET
    -JFET

• Kennlinien

• Kleinsignalverhalten

• Grenzdaten
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MOSFET
• MOSFET: Metal-Oxide-Halbleiter-FET

•  Prinzipieller Aufbau:
    (Beispiel:npn-MOSFET)

Gate von Kanal isoliert !

Quelle 1
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MOSFET

 Funktionsweise

Leistungslose Steuerung

Quelle 3

U_gs
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MOSFET

• N-kanal

• P-Kanal

• Selbstleitend

• Selbstsperrend

Quell 1

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MISFET-Transistor_Symbole.svg&filetimestamp=20080109174251
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MOSFET

N-Kanal-MOSFET  vs. P-Kanal-MOSFET

Bevorzugt n-Kanal-MOSFET!

Grund:  Ladungsträgerbeweglichkeit von

>
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MOSFET

Selbstsperrend

Quelle 2

Wenn UGS = 0, ID = 0
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MOSFET

Selbstleitend

Quelle 2

Wenn UGS = 0, fließt trozdem Strom ID

Schwache dotierte n-Kanal

Quelle 3
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JFET

• JFET: Junction-FET, Sperrschicht-FET

• Prinzipieller Aufbau:
         (Beispiel n-JFET)

Quelle  5 

Gate von nicht Kanal isoliert !
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JFET

Quelle 6

Funktionsweise

Steuerspannung UGS :

|UGS| Quelleschnittfläche Leitfähigkeit
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JFET

• alle JFET Selbstleitend 
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Kennlinien

• Ausgangskennlinienfeld  ID~UDS

• Übertragungskennlinienfeld ID~UGS

• Eingangskennlinienfeld IG~UGS
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Ausgangskennlinienfeld

Ohmscher Bereich: UDS < UGS - Uth

Quelle 3
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Abschnürbereich:    UDS > UGS – Uth

Ausgangskennlinienfeld

Quelle 3
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Übertragungskennlinienfeld

Quelle 7
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Eingangskennlinienfeld

Mit Z-Diode als Überspannungsschutz:

Quelle 8
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Kleinsignalverhalten

Kleinsignalersatzschaltbild      
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Grenzdaten

• Duchbruchsspannungen
      Gate-Source-Durchbruchspannung

         Drain-Gate-Durchbruchspannung

         Drain-Source-Durchbruchspannung

• Grenzströme
       Drainstrom

• Maximale Verlustleistung   PV = UDS ID

Maximaler Dauerstrom

Maximaler Spitzenstrom
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Quellen:
• Quelle 1: http://de.wikipedia.org/wiki/Mosfet  15:37 , 16.Mai.2009
• Quelle 2: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm        
                    15:14, 16. Mai, 2009
•  Quelle 3:
              https://www.isis.tu-berlin.de/file.php/1352/UE_HLB_A17_MOSFET.pdf
             16. Mai, 2009
• Quelle 4:  Halbleiter-Schaltungstechnik, Seite 173, 12. Auflage,U.Tietze,       

                 
                      Ch. Schenk,  Springer
• Quelle 5: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101211.htm 
                    16. Mai, 2009
• Quelle 6:  Halbleiter-Schaltungstechnik, Seite 172, 12. Auflage,U.Tietze,       

                 
                      Ch. Schenk,  Springer

• Quelle 7:  Halbleiter-Schaltungstechnik, Seite 176, 12. Auflage,U.Tietze,       
                 

                      Ch. Schenk,  Springer

http://de.wikipedia.org/wiki/Mosfet
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm
https://www.isis.tu-berlin.de/file.php/1352/UE_HLB_A17_MOSFET.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101211.htm
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Quellen:

• Quelle 8:  Halbleiter-Schaltungstechnik, Seite 177, 12. Auflage,U.Tietze,       
                 

                      Ch. Schenk,  Springer

• Quelle 9:  Halbleiter-Schaltungstechnik, Seite 184, 12. Auflage,U.Tietze,       
                 

                      Ch. Schenk,  Springer
 



21.05.2009 Feldeffekttransistor - Meijun Liu 21

Fragen ?
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Vielen Danke für eure Aufmerksamkeit !


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

